
 นิธินันทน  พลูธนะนันท  2553: การศึกษาผลของสเปกตรัมแสงตอสมรรถภาพของเซลล
แสงอาทิตยท่ีติดตั้งภายนอกอาคาร  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิศวกรรมไฟฟา) สาขาวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานพินธหลัก: ผูชวยศาสตราจารยปฐมาภรณ  ศรีผดุงธรรม, Ph.D.  58 หนา 

 
 

การใชงานเซลลแสงอาทิตยท่ีติดต้ังภายนอกอาคารมีปจจัยแวดลอมท่ีสงผลกระทบกับ
สมรรถภาพของเซลลแสงอาทิตย นอกเหนือจากอุณหภูมิและความเขมแสง สเปกตรัมแสงก็เปน
ปจจัยท่ีสําคัญหนึ่งท่ีสงผลกับสมรรถภาพของเซลลแสงอาทิตยเชนกัน 

 
วิทยานิพนธนี้นําเสนอผลกระทบจากสเปกตรัมแสงท่ีสงผลกับสมรรถภาพของเซลล

แสงอาทิตย โดยหาคาพลังงานโฟตอนเฉล่ีย (Average photon energy: APE) ในชวงความยาวคล่ืน
แสงท่ี 350 – 1050 nm เพ่ือบอกถึงการกระจายและการเปล่ียนแปลงของสเปกตรัมแสงในแตละ
เดือนหรือฤดูกาล การเปรียบเทียบคา APE กับสมรรถภาพ (PR) ของเซลลแสงอาทิตยแตละชนิด
ทําใหทราบวาเซลลแสงอาทิตยแบบ thin-film amorphous Silicon (a-Si) ไดรับผลกระทบสูงโดย
เม่ือคา APE เพิ่มข้ึนจะสงผลใหคา PR ของแผงดีข้ึนจนถึงคา APE เปน 1.94 eV สวนแบบ poly 
crystalline Silicon (poly c-Si) ไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของคา  APE คือคา PR 
เปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอยไมเกิน 5% การวิเคราะหสมรรถภาพในแตละฤดูกาลพบวาเซลล
แสงอาทิตยแบบ thin film a-Si มีคา PR ต่ําสุดในชวงฤดูหนาวคือ 95% ซ่ึงสอดคลองกับคา APE ท่ี
ต่ําท่ีสุดในชวงฤดูหนาว จากผลการวิจัยเม่ือทราบคา APE เฉล่ียของประเทศไทยคือ 1.91 eV ทําให
สามารถเลือกใชเซลลแสงอาทิตยแบบ thin film a-Si ท่ีเหมาะสม เม่ือวิเคราะหคา APE เฉล่ียในแต
ละเดือนหรือฤดูกาลทําใหสามารถประมาณคาพลังงานขาออกของเซลลแสงอาทิตยไดแมนยํามาก
ข้ึน 

     /  /  
ลายมือช่ือนิสิต  ลายมือช่ืออาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธหลัก   

 


